CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY
SERIA BR

» Symbol zamowienia

BRPAM—-TDT O O-P

—E T NPN OC

wyjscia P | PNP OC
1 | Nadajnik
Wykonanie 2| Odbiornik
Nadajnik/Odbiornik

D | Aktywny ciemny (Dark ON)
g%gy L | Aktywny jasny (Light ON)
Przetaczany: Dark ON, Light ON
4' Wyjscie ‘ Tranzystorowe (TR) |
. T |

Typ T | Przezierny (Through-beam)
detektora D | Rozproszeniowy (Diffuse reflective)
Odlegtosc M | Jednostka: m
detekcji Jednostka: mm
Materiat P | Plastik
obudowy Metal

[ Czujnik -

| fotoelektryczny BR | Nazwa serii

| A Uwagi

N —

(=2 NS BE — N Ib)

. Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do stosowania w pomieszczeniach wolnych od gazéw korozyjnych i wybuchowych.
. Stosowanie w systemach o0 znaczeniu specjalnym (medycznych, nuklearnych, itp.) nalezy bezwzglednie stosowac dodatkowe

zabezpieczenia i $rodki wymagane odpowiednimi przepisami.

. Wszelkie potaczenia prowadzi¢ zgodnie z instrukcja i wiasciwa praktyka inzynierska oraz przepisami.
. Niewtasciwe zasilanie oraz silne o$wietlenie zewnetrzne moga powodowac niepoprawne dziatanie.

. Nalezy ograniczy¢ wzajemny wptyw blisko umieszczonych czujnikow.

. Do czyszczenie nie stosowac rozpuszczalnikéw, wody i olejowych detergentow.
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 Dane techniczne

Typ Odbiciowy Przezierny
Mode! BRP100-DDT BR100-DDT BR4M-TDTD BR4M-TDTL
BRP100-DDT-P BR100-DDT-P BR4M-TDTD-P BR4M-TDTL-P
OdlegIQSC 100 mm ) 4m
detekcji (50 x 50 mm, matowy, biaty papier)
Wykrywane obiekty przeéirggrzzyeszt% C“;;;éane' materialy nieprzezroczyste, min. @15 mm
Czas odpowiedzi max. 1 ms max. 3 ms
Zasilanie 12-24 VDC, =10% (zaktocenia P-P : max. 10%), max. 45 mA
Zréco $wiatta modulowane, podczerwona dioda LED
Regulacja czuto$ci potencjometrem nie
Tryb pracy aktywny jasny (Light ON) lub aktywny ciemny aktywny ciemny aktywny jasny
(Dark ON), przefaczanie sygnatem (Dark ON) (Light ON)
Wyjscie NPN OC, max. 30 VDC, prad max. 200 mA, napiecie resztkowe max.. 1V
PNP OC, napiecie wyjsciowe: nap. zasil.-2.5 V, max. 200 mA
Zabezpieczenia przed zwarciem i odwrotng polaryzacja
Wskazniki zadziatania : czerwona LED, zasilania: czerwona LED (BR4M-TDT1)
Podtaczenie kabel
Rezystancja izolacji min. 20 Mom (500 VDC)
Zaktocenia +240 V przebieg prostokatny (szer. impulsu: 1us) z symulatora
Wytrzymato$¢ elektr. 2000 VAC, 50/60 Hz, przez 1 minute
O o
Udary max.500m/s2 (50 G) w 3 osiach, 3 razy
0$wietlenie zewn. stoneczne: max. 11,000 /x, sztuczne: max. 3,000 /x
Temperatura pracy: -10 do 60°C (bez kondensacji) przechowywania: -25 do 70°C
Wilgotnos¢ pracy 35 do 85% RH, przechowywania: 35 do 85% RH
Stopieri ochrony IP66
Materiat obudowa: PA(czarny), obudowa: C3604BD (chromowany)
soczewki: PC soczewki: BR100-DDT: PC, BR4M-TDT: szkio
Kabel 4P 25 mm, 2m 3P @5mm,2m
Akcesoria nakretki, podktadki, wkretak nakretki, podktadki
Waga ok. 100 g | ok. 120 g ok. 300 g

* Montaz i regulacja

Nalezy zapewni¢ umieszczenie nadajnika i odbiornika na jednej osi optycznej.
« Regulacja czujnika rozproszeniowego \T m
1. Umiesci¢ czujnik w docelowym potozeniu i ustawi¢ potencjomert na maksymaing i\ 0(“,'\0“\%
czutosc.
2. Umiescic¢ obiekt w odlegtosci roboczej i wycofa¢ potencjometr do minimalnego gk
potozenia przy ktorym czujnik ,widzi“ jeszcze obiekt (pkt. a). s
3. Usunac obiekt z pola widzenia czujnika i nastgpnie obracajac potencjometrem
w strong max., spowodowac wigczenie czujnika (pkt. b) — czujnik ,widzi* tto. Czujnik
4. Ustawic potencjometr w potozeniu poSrednim pomigdzy punktami a i b.
« W specyfikacji podane sg odlegtosci detekcji odniesione do standardowego obiektu,
tzn. biatego matowego papieru 0 wymiarach 50 x 50 mm.
Obiekt
* Zasilanie —
+V +V optymalna
Zasilacz oy R)
i * oV ini
v ¥ C (0,001 t0 0, 11F/400 V) Czujnik s b
1 & kondensator Min. Max.
przeciwzaktoceniowy SENS
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* Wymiary
® BR100-DDT/BR100-DDT-P

@29 74
3 48 18 5

potencjometr
s

wskaznik

|

/_soczewka
® BRP100-DDT/BRP100-DDT-P

2238 6
22 5 potencjometr

/ wskaznik
@5, kabel: 2 m
/ soczewka N\ M18x1
Zewl ula

Materiat: plastik
® BR4M-TDTD / BR4M-TDTD-P / BR4AM-TDTL / BR4M-TDTL-P
67
18 46,5

" ! ng y
24
\ | wskaznik
5062

4 M18x 1 @5, kabel:2 m

Materiat: metal

— o

@5, kabel: 2 m

THQJL

@5, kabel: 2 m

Materiat: metal
Odbiornik) (mm)

ewka ,L_L‘L\ M18x1
(

(Nadajnik)

* Potaczenia

BR4M-TDTD, BR4M-TDTL / BR4M-TDTD-P, BR4M-TDTL-P
wskaznik zasilania obiekt wskaznik
— - >
2 || L
= 12+24VDC 12+24\VDC
N + . = +
§ +10% (brazowy) (nadajnik) I (odbiornik) +10% (brazowy)
+
+
T - 0V (niebieski)
0V (niebieski)
wyjscie (czarny)
BR100-DDT, BRP100-DDT/BR100-DDT-P, BRP100-DDT-P )
potencjometr
obiekt /" wskaznik
> V3
= I :] faat
o —_—
= -—
[<F}
2
a I 12424 VDC +10% (brazowy)
S T+
o« Dark ON To 0V (niebieski)
Light ON sterowanie (biaty)
wyjscie (czarny)
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» Schematy wyjs$¢

Czujnik Potaczenia
> A (brazowy)+V __ Dark ON
- (czamy) wyjscie
£ +1 12+24VDC
o
2| = Over - £10%
g Sl curent 39V max. 200 mA
=] ; protection 15
§|g POME L (nisbieski) 0V . Light ON
10 kom m (biaty) sterowanie
NPN L O
0c - '
T Odbiornik A (brazowy)+V
- m (czarny) wyjscie
Ell= i +
2|8 | 12+24vDC
SIS over ‘ -7 =10%
o[ [EH cumnt K39V max. 200 mA
= || protection 150m
i (niebieski) 0 V
— ~
_ - ;\(brazowy) +V Dark ON
Over 1.50m
H current F39V max. 200mA  + .
% 2= | |_protection 1 T 1_21302/4 vbe
§ £ - (czamy) wyjscie .
ol e T
HIE | (niebieski) 0V Light ON
[a'm
1OAIA(A0m i, (biaty) sterowanie
PNP . o N~
0c - '
— ~ Odbiornik A (brazowy)+V
> Over 1.50m i
Sll=H ourent T3ovy max.200mA  +] 1224 \DC
= protection : +10%
N||[o H . - =1uh
& |le fi\(czamy) wyjscie
= O
Do Load
Q(nlebleskl) ov

* Tryby pracy

Tryb pracy aktywny jasny (Light ON) aktywny ciemny (Dark ON)
przestonigty
i) v L e
(LED) OFF
. ON
Uwagi 1. Sygnat wyjSciowy opdzniony jest o ok.0,5 sek. w stosunku do wiaczenia zasilania.
2. Zadziatanie zabezpieczenia przeciwzwarciowego wyjscia powoduje niepoprawno$¢ dziatania.
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